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Тема дисертації:
1. Моделювання субмікронних компонентів інтегральних схем на сполуках AIIIBV

2. The modelling of submicron components of integrated circuits on junctions AIIIBV

Реферат:
1. Проведені комплексні дослідження фізичних ефектів і процесів у субмікронних інтегральних структурах
на основі з'єднань AIIIBV для інтегральних схем із субмікронними розмірами областей активних компонентів
і розроблено широкий спектр моделей приладів на основі напівпровідників AIIIBV і їх сполук, включаючи
гетероструктури, з урахуванням субмікронних ефектів. З єдиних позицій проаналізовані, узагальнені і
сформульовані фізичні особливості й ефекти, властиві субмікронним структурам з розмірами, порівнянними
з довжиною вільного пробігу електронів, обґрунтований і створений ієрархічний ряд математичних моделей
різного рівня, визначені функціональні особливості субмікронних приладів і умови застосовності їх моделей
до завдань адаптивного проектування.

2. Complex research on physical effects and processes in submicron integrated structures is carried out on the
basis of junctions AIIIBV for integrated circuits with the submicron sizes of areas of active components and wide



spectrum of models of devices is developed on the basis of semiconductor AIIIBV and their junctions, including
heterostructures, in view of submicron effects. From uniform positions physical features and the effects inherent
in submicron structures with the sizes, comparable with a free run electron length are analysed, generalized and
formulated, a hierarchical line of mathematical models of various levels is proved and created, functional features
of submicron devices and conditions of applicability of their models to adaptive tasks of designing are determined.
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